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spektroskopia oscylacyjna, dyfrakcja rentgenowska,

Wroclawska Szkola Doktorska Instytutow Polskiej Akademii Nauk oglasza rekrutacje
specjalna na doktoranta - stypendyste w projekcie badawczym pt. “Synteza i wlasciwosci
fizykochemiczne halogenkow otowiu zwierajgcych w strukturze protonowang metylohydrazyne:
trojwymiarowe i warstwowe  perowskity o  przestrajalnych  wlasciwosciach
optoelektronicznych“, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant
2019/35/B/ST5/00043) w Oddziale Badan Strukturalnych Instytutu Niskich Temperatur i
Badan Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk. Oferujemy pracg w preznym i przyjaznym
zespole zajmujacym si¢ szeroko pojeta charakterystyka strukturalng nowych materialow
funkcjonalnych.

I. Opis projektu badawczego

W ramach projektu chcemy lepiej zbada¢ trzy znane analogi oraz otrzymac szereg nowych
zwigzkOw  organiczno-nieorganicznych  zawierajacych ~w  strukturze protonowana
metylohydrazyng. Zamierzamy pozna¢ ich wlasciwosci strukturalne, drgania sieci
krystalicznej, wlasciwosci optyczne 1 elektryczne w szerokim zakresie temperatury. Badania
tych perowskitow pozwola uzyska¢ odpowiedZ na szereg pytan, m.in. jak modyfikacja sktadu
chemicznego wptywa na topologig struktury, sit¢ wigzan i wlasciwosci. To z kolei pozwoli nam
na racjonalne projektowanie nowych zwiazkdbw o lepszych  wlasciwosciach
fizykochemicznych, przede wszystkim optycznych.

I1. Dodatkowe informacje

W ramach projektu badawczego doktorant-stypendysta otrzyma stypendium w tgcznej
wysokosci 5000 zm-c brutto w okresie realizacji projektu badawczego, w sktad ktérego
wchodzi: - stypendium doktoranckie, ktorego wysokos¢ reguluje art. 209 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 1. poz. 1668 z pdzn. zm.), ktore w czgsci podlega finansowaniu
ze srodkow przyznanych na stypendia naukowe NCN w ramach projektu badawczego, gdzie
doktorant bedzie miat pokryte koszty ubezpieczenia spotecznego, o ktdrym mowa w art. 6 ust.
1 pkt 7b ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 300, 303 1 730). -oraz stypendium naukowe stanowigce kwotg pozostata po
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odliczeniu kosztéw stypendium doktoranckiego. Stypendia wyptacane beda na podstawie
umowy o realizacje stypendium doktoranckiego w czesci stanowigcej stypendium naukowe ze
srodkéw przyznanych na stypendia naukowe NCN, gdzie warunki wyptaty oraz wysokos$¢ obu
stypendiow podlegaja regulacjom zaleznym od ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z pdézn. zm.) oraz Regulaminu
przyznawania stypendiow naukowych w projektach badawczych finansowanych ze $rodkow
Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, przyjetego uchwatag NCN nr 25/2019 z dnia 14
marca 2019 roku.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiow naukowych w
projektach badawczych finansowanych ze $rodkéw Narodowego Centrum Nauki z dnia
14.03.2019 r., ktorego tekst jednolity stanowi zatacznik do uchwaty Rady Narodowego
Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku, ustawg z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyzszym i nauce oraz Zasadami Rekrutacji do Wroctawskiej Szkoty Doktorskiej
Instytutow Polskiej Akademii Nauk na. Zakres wykonywanych prac w projekcie badawczym
oraz warunki wyptaty S$rodkéw finansowych okresla ,,Umowa o realizacj¢ stypendium
doktoranckiego ze §rodkow przyznanych na stypendia naukowe NCN™.

III. Obowiazki doktoranta-stypendysty:

e hodowla nowych monokrysztatbw metoda mokrej chemii, opracowanie syntezy
krysztatow w postaci nano-krystalicznej, przygotowanie cienkich warstw metoda spin-
coating,

e pomiary dyfrakcji rentgenowskiej na dyfraktometrze monokrystalicznym oraz

proszkowym,

wyznaczenie i udoktadnianie struktur krystalicznych,

pomiary widm Ramana oraz IR,

analize danych, przygotowanie raportow i publikacji naukowych,

wspotprace z innymi badaczami w grupie, zamowienia sprzetow i odczynnikow, pomoc
1 opieka nad magistrantami, udzial w konferencjach naukowych,

e realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw doktoranta w Wroclawskiej Szkoty

Doktorskie;.

IV. Warunki jakie powinien spelnia¢ Kandydat:

e tytul zawodowy magistra w dziedzinie chemii, fizyki lub inzynierii materiatowej,

e zainteresowania naukowe w obszarze fizykochemii ciata statego,

e dobrze widziana jest wiedza i do$wiadczenie w pracy eksperymentalnej (poparta
tematyka pracy licencjackiej, magisterskiej, badawczej) w zakresie metod
dyfrakcyjnych lub/i spektroskopowych,

e wysoka Srednia ocen ze studiow,

e dobra znajomos$¢ jezyka angielskiego w mowie 1 pismie,

e entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielno$¢, umiejetno$¢ pracy w
zespole, kreatywnos$¢, wysoka kultura osobista.

V. Wymagane dokumenty:

Okreslone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wroctawskiej Szkoty Doktorskiej Instytutow
Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020/21
(http://wsdipan.intibs.pl/images/zasady_rekrutacji_wsdipan.pdf).
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Podania kandydatéw o przyjecie do Szkoly nalezy sklada¢ do dnia 08 lipca 2020 roku do
godz. 15:00:

e osobiscie w siedzibie Szkoty (tj. w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badan
Strukturalnych PAN przy ul. Okdlnej 2 we Wroctawiu) w godzinach od 9:00 do 15:00,
albo

e przesytka pocztowa rejestrowang lub kurierskg (decyduje data wpltywu dokumentéw do
siedziby Szkoty) na adres: WSD IPAN, ul. Okoélna 2, 50-422 Wroctaw, albo

e clektronicznie na adres wsdipan@intibs.pl, przy czym oryginaly dokumentow nalezy
dostarczy¢ przed rozpoczeciem ksztalcenia (niedopelnienie tego wymogu bedzie
skutkowato skresleniem z listy doktorantéw).

Dodatkowa informacja:

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt do dr hab. Anna Gagor,
(a.gagor@intibs.pl, tel. +48 71 395 4240).
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